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В настоящей работе рассматривается необходимость оптимизации конструкции анодной мембраны с прострельной мишенью в 
системе источников мягкого рентгеновского излучения. Рассматривается введение в конструкцию компенсационного электро-
да, служащего для предотвращения деформации анодной мембраны. Построена физико-математическая модель электроста-
тического прогиба анодного узла. Рассчитано оптимальное расстояние и напряжение между анодом и компенсационным элек-
тродом. Полученные результаты также могут быть применимы в процессе разработки миниатюрных устройств генерации рент-
геновского излучения 

Зависимость максимальной электростатической 

деформации анодного узла от напряжения на нем 
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Величина электростатической деформации матри-

цы анодного узла в присутствии компенсационного элек-

трода 

Зависимость максимальной электростатической 

деформации анодного узла от разности напряжений на 

анодном узле VA и компенсирующем электроде VCE при 

различных расстояниях анодный узел - компенсирующий 

электрод hACE
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